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Rozvadéc "RP-S"

Plastovy rozvadét na povrch 2 fady s prihlednymi dvirky;
2x 12 modulli, 63A,400V; IP65

pristroje se skrat.odolnosti 10kA; pfivod a vyvody : vrchem i spodem;
Napét'ova soustava : 3+PE+N, AC; 400/230V, 50Hz; TN-S

Ochrana pted neb.dotykem nez.¢asti:

zékladni: automatickym odpojenim od zdroje v siti TN

zvySena: proudovym chranicem
Ochrana pted dotykem zivych ¢asti: izolaci, krytim;
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